Sveuciliste Sjever

Preddiplomski stru¢ni studij Elektrotehnika

ISVU Sifra Naziv predmeta Status predmeta Semestar
129711 Elektroni¢ki elementi Obvezni 3
Tip predmeta Oblici nastave (ukupan broj sati u semestru) Samostalni rad (sati) ECTS
Struéni P S Vv E-uCenje 90 S
30 30
Nastavnik mr.sc. lvan Sumiga visi predavag
Suradnik Josip Srpak, v. pred.
Cilj predmeta Stjecanje znanja iz podrucja elektronickih elemenata.

1. Nakon odslusanog i polozenog ispita iz ovog kolegija studenti ¢e moci: -izracunati koncentracije
slobodnih nosilaca u poluvodi¢ima

2. -objasniti mehanizme vodenja struje u poluvodiima

. -objasniti rad pn diode

. -opisati planarnu tehnologiju izrade poluvodi¢kih elemenata

. -objasniti rad tranzistora, tiristora, optoelektronic¢kih komponenti
6. -nacrtati karakteristike poluvodiCkih elemenata

7. -ispitati ispravnost poluvodickih elemenata

Ishodi u€enja

g b~ W

Uvjeti za upis predmeta

(odslu8an ili polozen

kolegij) te potrebna Temeljna znanja iz osnova elektrotehnike i fizike atoma
znanja i vjestine

: : Auditorne vjezbe Komentari
Vrr:é?r:é\t/: CLNIE) Laboratorijske viezbe
P Predavanja

B S AT \I/%jgggi\nto pracenje predavanja i auditornih vjezbi. Obavezna priprema i odrada svih laboratorijskih
Sadrzaj predmeta

- Oblici nastave (sati)
Nastavna cjelina

Predavanja Seminari Vjezbe E-ucenje
Dijagrami energetskih pojasa. Osnovna svojstva
poluvodica. Vrste poluvodi¢a. Generacija i 4 4
rekombinacija u poluvodi¢ima. Odredivanje
koncentracije nosilaca u poluvodi¢ima.
Pokretljivost nosilaca u poluvodi¢ima. Vodljivost
poluvodi¢a. Difuzija u poluvodi¢ima Planarna 4 2

tehnologija.

PN-spoj u ravnotezi, PN-spoj pod djelovanjem

napona. Mehanizmi proboja u reverzno

polariziranom pn-spoju Stati¢ke karakteristike 4 8
pn-dioda. Temperaturna svojstva, pn-dioda.

Zener dioda. Tunel dioda. Klasifikacija dioda

Dinamicka svojstva pn-dioda. Poluvodicka dioda 4
kao sklopka. Spoj metal-poluvodic¢

Osnovna izvedba bipolarnog tranzistora.

Podrucgja rada tranzistora.Staticke karakteristike

tranzistora Prikaz parametara tranzistora u 6 6
rezimu malih signala Tranzistor kao sklopka.

Schottkyjev tranzistor. Ograni¢enja u radu

tranzistora



Princip rada i klasifikacija unipolarnih tranzistora
Analiza osnovnih svojstava spojnog tranzistora s
efektom polja (JFET) Analiza osnovnih svojstava
tranzistora s efektom polja s izoliranom
upravljackom elektrodom (MOSFET)

Princip rada i klasifikacija tiristora. Staticka
strujno-naponska karakteristika. Dinami¢ka
svojstva tiristora. Bipolarni i unipolarni energetski
tranzistori.

Podjela fotoelektri¢nih elemenata. Solarne ¢elije.
Elektroluminiscentne diode. Laserske diode
Fototranzistori.

Obvezna literatura 1. Petar Biljanovié:Poluvodicki elektronicki elementi,Skolska knjiga,Zagreb 1996.

Dopunska literatura

1. J.Sribar,J.Divkovié-Puk$ec:Elektroni¢ki elementi, zbirka rijesenih zadataka i
izvoda, li Il dio, Element, Zagreb, 1996.

Provjera znanja na laboratorijskim vjeZzbama. Dva kolokvija tijekom semestra.

Nacin provjere ishoda u€enja
vjezbe.

Zavrsni / Diplomski rad Da

Prolazom na oba kolokvija oslobada se pismenog ispita. Pismeni i usmeni ispit nakon
odslusanih predavanja.Uvjet za pristup ispitu su uspjesno izvréene laboratorijske



